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【 請 求 項 １ 】
　 反 応 室 内 に 、 シ リ コ ン を 含 む 第 1の ガ ス と シ リ コ ン を 含 ま な い 第 ２ の ガ
ス を 供 給 し 、
　

　 こ と を 特 徴 と す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 反 応 室 内 に 、 シ リ コ ン を 含 む 第 1の ガ ス と 、 シ リ コ ン を 含 ま な い 第 ２ の
ガ ス と を 供 給 し 、
　

　
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

【 請 求 項 ３ 】

。
【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

基 板 を 設 置 し た

高 周 波 電 力 を 印 加 し て 前 記 反 応 室 内 に プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ て 前 記 基 板 上 に 薄 膜 を 形 成 し
、

前 記 高 周 波 電 力 を 印 加 し た ま ま 前 記 第 1の ガ ス の み 供 給 を 止 め る

基 板 を 設 置 し た

高 周 波 電 力 を 印 加 し て 前 記 反 応 室 内 に プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ て 前 記 基 板 上 に 薄 膜 を 形 成 し
、

前 記 高 周 波 電 力 を 印 加 し た ま ま 前 記 第 1の ガ ス の み 供 給 を 止 め 、 パ ー テ ィ ク ル を 排 出 す
る

　 請 求 項 ２ に お い て 、
　 前 記 パ ー テ ィ ク ル を 排 出 す る 際 に 印 加 す る 高 周 波 電 力 は 、 前 記 薄 膜 を 形 成 す る 際 に 印 加
す る 高 周 波 電 力 と 同 じ も し く は 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法

　 請 求 項 ２ 又 は 請 求 項 ３ に お い て 、
　 前 記 薄 膜 を 形 成 す る 際 の 反 応 室 内 の 圧 力 と 、 前 記 パ ー テ ィ ク ル を 排 出 す る 際 の 反 応 室 内
の 圧 力 は 異 な る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

　 請 求 項 ４ に お い て 、 前 記 反 応 室 内 の 電 極 部 の 帯 電 値 は 、 前 記 パ ー テ ィ ク ル を 排 出 す る 際
の 方 が 前 記 薄 膜 を 形 成 す る 際 の 帯 電 値 よ り 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法
。



【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 シ リ コ ン を 含 む 第 1の ガ ス は Ｓ ｉ Ｈ 4 、 Ｓ ｉ 2 Ｈ 6 Ｓ ｉ （ Ｏ Ｃ 2 Ｈ 5 ） の う ち か ら 選
ば れ た １ 種 類 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 シ リ コ ン を 含 ま な い 第 ２ の ガ ス は Ｎ 2 Ｏ 、 Ｎ Ｈ 3 、 Ｎ 2 、 Ｈ 2 、 Ａ ｒ Ｏ 2 の う ち か
ら 選 ば れ た １ 種 類 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
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　 請 求 項 ２ 乃 至 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 パ ー テ ィ ク ル を 排 出 す る 際 に 高 周 波 電 力 を 印 加 す る と き の Ｒ Ｆ パ ワ ー は 、 前 記 薄 膜
を 形 成 す る 際 に 高 周 波 電 力 を 印 加 す る と き の Ｒ Ｆ パ ワ ー よ り も 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 半
導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

６
及 び

少 な く と も

７
及 び

少 な く と も
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